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内容概要

本书从高职高专学校培养应用型技术人才这一总目标出发，以应用为目的，以必需、够用为度。
全书共8章，内容包括常用半导体器件、放大电路、放大电路中的负反馈、集成运算放大器及其应用
、低频功率放大电路、正弦波信号振荡电路、直流稳压电源、模拟电子电路的读图。
各章附有本章内容小结，并提出本章应掌握的实验技能要求。
例题和习题的内容力求以实际应用电路为主，避免繁杂的理论推导和计算，做到保证基础、适当提高
。

本书是高职高专教材，可供电气、电子、信息及其他相近专业模拟电子技术课程的教学用书，也可作
为电子技术工程人员或大专院校师生的电子技术基础的参考书。
与本书配套的教材《数字电子技术基础》也将同时出版。
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章节摘录

　　第1章 半导体器件　　半导体器件是电子技术的重要组成部分，因其具有体积小、重量轻、使用
寿命长以及功耗小等优点而得到广泛应用。
本章首先介绍半导体的基本知识，重点讨论常用半导体二极管、三极管及场效管的结构、原理、特性
曲线及主要参数。
　　1.1　半导体的基础知识　　1.1.1　半导体的特性　　导电能力介于导体和绝缘体之间的物质称为
半导体。
用于制造半导体元器件的半导体有硅、锗、砷化镓及金属氧化物等，其中尤以硅最为常见。
　　半导体之所以用来制造半导体器件，是因为它的导电能力在外界因素作用下会发生显著的变化，
具有显著的特性。
　　（1）热敏特性温度的变化会使半导体的电导率发生显著的变化，利用半导体的电阻率对温度特
别灵敏，可做成各种热敏元件。
　　（2）光敏特性光照可以改变半导体的电导率。
在没有光照时，电阻可高达几十兆欧；受光照射时，电阻可降到几十千欧。
利用这种特性可制成光电晶体管、光耦合器和光电池等。
　　（3）掺杂特性掺杂可以提高其导电能力，因此可用来制作各种热敏、光敏器件，用于自动控制
和自动测量中。
若在纯净半导体中掺入微量杂质，其导电性能也可得到显著提高，因此，可以通过掺入不同种类和数
量的杂质元素来制成二极管、三极管等各种不同用途的半导体器件。
　　1.1.2　本征半导体　　纯净的不含任何杂质、晶体结构排列整齐的半导体称为本征半导体。
原子是由带正电的原子核和带负电的核外电子组成的。
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编辑推荐

　　《21世纪高职高专规划教材·电子信息基础系列：模拟电子技术基础》是“21世纪高职高专规划
教材”之一，全书共分8个章节，主要对模拟电子技术的基础知识作了介绍，具体包括常用半导体器
件、放大电路、放大电路中的负反馈、集成运算放大器及其应用、低频功率放大电路、正弦波信号振
荡电路等。
该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
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